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Abstract (en)
[origin: US4439287A] Aluminum materials and aluminized parts are oxidatively anodized at a bath temperature of 0 DEG to 15 DEG C. and
preferably, 0 DEG to 10 DEG C. to produce an anodized layer of aluminum oxide more than 4 microns thick, which is hard, abrasion-proof and can
be stained. The anodizing is bath used while conducting air free of or low in carbon dioxide through the bath. It is free of substances which limit the
oxide layer to maximally a thickness of about 1 micron (forming layer) and contains 10 to 500 g trisodium phosphate or tripotassium phosphate per
liter. In partially aluminized parts, no destruction of the base material occurs during the aluminizing.

Abstract (de)
Aluminiumwerkstoffe und aluminierte Teile werden bei 0 bis 15°C, vorzugsweise 0 bis 10°C Badtemperatur und Durchleiten von CO2-freier oder
CO2-armer Luft anodisch mit einer 10 bis 20 µm dicken harten und abriebfesten sowie einfärbbaren Anodisierschicht versehen. Das eingesetzte
Anodisierbad ist frei von Stoffen, die die Oxidschicht auf maximal 1 µm Dicke begrenzen (Formierschicht) und enthält pro Liter 10 bis 500 g
Trinatriumphosphat oder Trikaliumphosphat. Bei partiell aluminierten Teilen tritt während des Anodisierens keine Zerstörung des Grundwerkstoffes
ein.
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